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3.0 и 6-7 ат. % Sb.  Время отжига сплавов практически не влияет на характер
их проявления.  Наличие  аномалий S связывается  с критическими явления-
ми, сопровождающими переход от разбавленных к концентрированным
твердым растворам, а также с переходами  в бесщелевое состояние при опре-
деленных концентрациях сурьмы.

Обнаружение немонотонного характера изотерм коэффициента термо-э.д.с.
должно учитываться  при интерпретации и прогнозировании термоэлектри-
ческих свойств  твердых растворов Bi-Sb.
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СОВЕРШЕНСТВО СТРУКТУРЫ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ
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Монокристаллы сапфира высокого совершенства структуры нулевой
ориентации (0001) находят широкое применение в качестве подложечного
материала для напыления и получения изделий оптических систем, микро-
электроники и квантовой техники, в частности эпитаксиальных пленок нит-
рида галлия при изготовлении светодиодов. К поверхности подложек предъ-
являются достаточно жесткие требования по обработке: шероховатость
Ra≤0,3 нм, оптическая чистота, класс P0-10, точность формы на Ø50.8 мм –
клин <20 мкм, прогиб <10мкм. Однако в литературе отсутствуют данные о
толщине искаженного приповерхностного слоя, его дефектности, а также
сведения о совершенстве структуры приповерхностного слоя после финиш-
ной химической полировки аэросилом-380. Методами трехкристальной рент-
геновской дифрактометрии исследовано совершенство структуры монокри-
сталлов и приповерхностных слоев сапфира (0001) ориентации, выращенных
методами ГНК в окислительно-восстановительных средах, Чохральского
(Киропулоса), и прошедших различные виды обработки и отжига. Показано,
что после химико-механической полировки поверхности сапфира абразивом
АСМ-28/20 необходимо химико-механической полировкой в суспензии кол-
лоидного кремнезема (SiO2) снять приповерхностный слой толщиной до 1,5–
2 мкм, чтобы получить поверхность, соответствующую техническим требо-
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ваниям, предъявляемым к подложкам для эпитаксии нитрид галлиевых или
индиевых структур.[1]
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Об'єктами дослідження в справжній роботі служили багатошарові плів-
ки сплаву Ni-Fe і Ni-Fe-Co, в яких феромагнітні шари розділені прошарками
SiO. Плівки виготовлялися методом термовакуумного випаровування элек-
троннолучевым способом. Для створення одноосної анізотропії конденсація
проводилася в магнітному полі. Одночасно препарувалися зразки двох видів:
з ОЛН уздовж вузької сторони (зразки В) і уздовж довгої – (зразки С). Поле
наведеної анізотропії варіювалося в межах Нк=1–15Е. Зразки прямокутні з
розмірами 2х20мм і товщиною феромагнітних шарів t=0,1–0,5мкм. Петлі гіс-
терезису в легкому напрямі були прямокутними з Нс=0,05–0,5Е, а у важкому
напрямі залежність М(Н) близька до лінійної з малим гістерезисом
М(Н)=(Н/Нк)Мs. Відсутність гістерезису у важкому напрямі указує на те, що
зразок був однодоменним в кожному шарі і перемагнічувався однорідним
обертанням Мs.

В процесі досліджень визначали ефективність передачі магнітного по-
току в плівкових зразках. Флуктуації магнітного потоку досліджувалися на
магнітошумовому структуроскопі МШС–1. Магнітні вимірювання проводили
індукційним і локальним магнітооптичним методами. Частота збудження мі-
нялася від 10кГц до 50МГц.

Виявлено, що на всіх зразках В щільність і амплітуда стрибків Баркгау-
зена (СБ) на два-три порядки нижча, ніж у зразків С. Ефективність передачі
магнітного потоку в зразках С в 1,2–1,5 разу вище, ніж в зразках В. Отримані
результати пояснені особливостями доменної структури і процесами перема-


